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HY51V65164SLRC-60 [HYNIX] 

EDO DRAM, 4MX16, 60ns, CMOS, PDSO50, 0.400 INCH, PLASTIC, REVERSE, TSOP2-50; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 HY51V65164SLRC-60
	生产厂家：	
	    HYNIX SEMICONDUCTOR
      
	描述和应用：	EDO DRAM, 4MX16, 60ns, CMOS, PDSO50, 0.400 INCH, PLASTIC, REVERSE, TSOP2-50
 动态存储器 ISM频段 光电二极管 内存集成电路
	PDF文件：	总8页 (文件大小：265K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：HY51V65164SLRC-60参数
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	SK HYNIX INC
	零件包装代码	TSOP2
	包装说明	TSOP2-R,
	针数	50
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.02
	风险等级	5.83
	访问模式	FAST PAGE WITH EDO
	最长访问时间	60 ns
	其他特性	RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN/SELF REFRESH
	JESD-30 代码	R-PDSO-G50
	JESD-609代码	e6
	长度	20.95 mm
	内存密度	67108864 bit
	内存集成电路类型	EDO DRAM
	内存宽度	16
	功能数量	1
	端口数量	1
	端子数量	50
	字数	4194304 words
	字数代码	4000000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	4MX16
	输出特性	3-STATE
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	TSOP2-R
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE, THIN PROFILE
	认证状态	Not Qualified
	刷新周期	4096
	座面最大高度	1.2 mm
	自我刷新	YES
	最大供电电压 (Vsup)	3.6 V
	最小供电电压 (Vsup)	3 V
	标称供电电压 (Vsup)	3.3 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	TIN BISMUTH
	端子形式	GULL WING
	端子节距	1.27 mm
	端子位置	DUAL
	宽度	10.16 mm
	Base Number Matches	1


	HY51V65164LRC-50
	HY51V65164SLTC-50
	RLP-176+
	E2UEAS-3.579545MTR
	IS61LSCS25672-200B
	IS61LSCS25672-225B
	935219120112
	SMAW250-08
	SMAW250-09
	SMAW250-11
	SMAW250-12
	SMAW250-13
	SMAW250-14
	SMAW250-15
	SMAW250-03
	SMAW250-04
	SMAW250-05
	SMAW250-06
	SMAW250-07
	EUNA12-23.782716MTR
	LH2211J
	IDT74FCT521CSO8
	HEQB25A-48V-3.3V
	HGL36040
	T322E686K010AS
	APDA56-41SRWA-F01
	MAX9077EUA+
	MAX9075EXK+T
	MAX9075EXK-T
	MAX9077EKA+T
	MAX9077EKA-T
	MAX9077ESA+
	MAX9075EUK+T
	TL1260GYQC1GRY-PWR
	SPKC645F
	SPKC645F-HF
	XC6368E491ML
	FC15ST
	FC15PT
	J110_NL
	TLP191B(U,C,F)
	5962-8850301PA
	51940-298LF
	SN74GTL16612ADGG
	SN74GTL16612DGGE4
	SN74GTL16612DGG
	307C1361BHMABR
	SEAM8-40-S02.0-S-10-2-GP-K
	2SK0663GP
	2SK0663GQ
	2SK0663GR
	2SK0663G
	MC1,5/8-ST-3,5BD:27-20QSO
	VFT1015
	SMBJP6KE250AL-TP
	SMBJP6KE400AL-TP
	SMBJP6KE300AL-TP
	SMBJP6KE350AL-TP
	L7806ACF
	KPDC02-101
	1809445
	1708072007
	2903690
	19071-0145
	LF-3011MK
	BUK962R5-60E,118
	0761651606
	1787302
	TNCA001D37
	CSALSFREQ1X-R0
	CSALSFREQ1X-R1
	CSALSFREQ2X-R0
	CSALSFREQ2X-R1
	0395930610
	HZS11A1
	HZS11A3
	HZS11B1
	HZS11B2
	HZS11B3
	HZS11C1
	HZS11C2
	HZS11C3
	HZS12A1
	HZS12A2
	HZS12A3
	HZS12B1
	HZS12B2
	HZS12B3
	HZS12C1
	HZS12C2
	HZS12C3
	HZS15-3
	HZS16-2
	HZS16-3
	HZS22-3
	HZS2A1
	HZS2B2
	HZS4C3
	HZS2C3
	HZS3C1


  
  







 查看货源




	











 HY51V65164SLRC-60


 下载PDF
 收藏此型号
 查看货源


描述和应用

EDO DRAM, 4MX16, 60ns, CMOS, PDSO50, 0.400 INCH, PLASTIC, REVERSE, TSOP2-50
 动态存储器 ISM频段 光电二极管 内存集成电路


总8页 (265K)
HYNIX SEMICONDUCTOR


第一页预览：






























©2020 ICPDF网   联系我们和版权申明  





